
رگَلاتَرّاي خطي ساختارّايي ّستٌذ کِ بِ طَر گستزدُ بزاي چٌذيي دِّ در سيستن ّاي هٌابغ 

تغذيِ هَرد استفادُ قزار گزفتِ، هٌابؼي با هصزف تَاى ٍ خزياى  کن تا هتَسط ايداد هي کٌٌذ. ايي قسن 

ت. اها ػلي رغن ايي اس رگَلاتَرّاي ٍلتاص داراي هشايايي ّستٌذ کِ باػث رٍاج استفادُ اس آى ّا ضذُ اس

هشايا، رگَلاتَرّاي خطي اس چٌذيي هطکل خذي رًح هي بزًذ. در ًتيدِ، استفادُ اس آًْا در بزخي 

سيستن ّاي تغذيِ، بخصَظ با تَاى بالا، تَصيِ ًوي ضَد. هبذل ّاي سَئيچيٌگ، بِ ػٌَاى خايگشيٌي 

اها طزاحي ٍ پيادُ ساسي ايي  بزاي رگَلاتَرّاي خطي، داراي هشاياي ػکس ايي رگَلاتَرّا ّستٌذ.

دستِ اس هبذل ّا بِ هزاتب پيچيذُ تز اس رگَلاتَرّاي خطي است. بِ ػلاٍُ طبيؼت کليذ سًي ايي هبذل 

ّاي  سيستنّا باػث تَليذ ريپل در ٍلتاص خزٍخي ٍ افشايص تذاخل ّاي الکتزٍهغٌاطيسي در 

ز دٍ ًَع رگَلاتَر فَق، ساختار تزکيبي الکتزًٍيکي هداٍر هي ضَد. بِ هٌظَر بْزُ هٌذي اس هشاياي ّ

الذکز ًيش در  -پيطٌْاد هي ضَد. ػلاٍُ بز ايي، بزخي اس هؼايب فَق Linear-Assistedآًْا تحت ػٌَاى 

يابذ. بِ طَر هثال، راًذهاى کن ٍ اتلاف تَاى سياد در رگَلاتَرّاي خطي، يا  ايي ًَع تَپَلَصي کاّص هي

پيچيذگي در طزاحي کٌتزل بزاي هبذل ّاي سَئيچيٌگ ٍ ريپل خزٍخي سياد. در ايي پاياى ًاهِ سؼي بز 

بزاي ايداد  µm33/0CMOS در تکٌَلَصي،Linear-Assisted DC/DC هبذل طزاحي يک

 mA ٍ خزياى آستاًِ هاکشيون =V3-3/3Vin= ٍ V3/1Vref اسايِب =V2Vout خزٍخـيٍلتاص

10Iɣ= بزاي خزياى بار mA011  با هطخصات هٌاسب بِ ٍيضُ بزاي کاربزدّاي دًبال کٌٌذگي ٍ

 TSMC فٌاٍري کارگيزيٍ با بِ HSPICE تخصصيافشار ًزم پَش سيگٌال طزاحي ٍ تَسط

CMOS 0.35 µm ِساسي ضذُ است.ضبي  
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